I R =) — | (= 24 = g =g ||

Information

MB 106

2/87 (11)

Herstellar: VEB Werk fir Farmsshelektronik Berlin

Optoel ektromischer Ko r

Der optoelektronische Koppler besteht aus einer CGalliumarsenid-lumineszenzdiode als Strahler und
einem Silizium-npn-Fototransistor als Empfinger.

Er dient sur galvenischen Tremnung von Stromkreisen mit hohen Fotentiamldifferenzen und ist vor-
wiegend flir den Einsatz in der Steuer- und Regelungstechnik vorgeseben.
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Stendard: TGL 43 403
Schaltzeichen nach TGL RGW 661=TT

Bild 1: Gehluse



Kurs-
KenngrtiGen bed f = 25 °C  geichen ~ min. typ. WAX.  Einheit
Kollektor-Emittar-
Strom
bel Ij. = 0 mA
Ueg = BV Igpo = - 2.1 ¥ o
Kollaktor-Emitter-Strom
bel I, = 10 mA-
tlﬂ = 0,8V Iﬂ'ﬂtﬂj 2,0 - = =A
Grundtyp Jpoq I"UE(H} 2,0 - 5.0 mh
ﬂm”. A I?' = 10 mA I“m] "1“ - B,U mi
Gruppe B 'IJ'GE = 50V IGB{H] 613 - 12,5 mA
Durehlafgleichepannung
bel Iy = 50 mk Uy - - 1,5 v
Sperrgleichstrom ’
eillg =3V . - - 10 Juh
Ipolationswiderstand
vei Uy, = 0,5 XV Ryg 10 - - eR
Schaltzeiten'’ ;
bei Iﬂ] (1) = 2 mi
Unn s 20 ¥ i
und Ry = 100 &
Impuls-Anstiegezeit ) - - 10 Jus
Impule-Abfallzelit tf - - 10 Jus
Versigerungaszelt td = - 3 Jus
Speicherzeit t' - - 1 jus
Grangwerte Kurzzeichen mir. max , Einhedt
Durchlafdgleichstron®’
vei +f = -40 bias 25 % > - 100 mA
Spitsendurchlefstrom,>’
periodischer
vei 2 = -40 bia 25 % - - 200 mh
Sperrgleichspannung
bei 2%, = 40 bis 85 % Uy - 3 v
Spitzensperrspennung
periocdische !
bed 3 = -40 bis 85 % L - 3 v
Kollektor-Emitter-5pannung
bei ¥, = =40 bis 85 °C U, - 35 v
Kollektor-Emitter-Spitzen-
spannung
[
bed 1&--49 bis B5 "C tlm - 35



2/8T (1) 3 MB 106
Fortsetzung
Grenzwerte Kurtzeichen min. MAX, Einheit
Emi tter-Kollektor-Spannung
bei ) = -40 bis 85 °C Yoo - 5 v
Emitter-follektor-3pitzen-
spannung
bei 1%, = =40 bis 85 °C Ugou - 5 v
ﬂlmt"rlultliintm“
bei 2%, = =40 bis 25 % Py, - 200 o
Spitzenisolations->’
;Emum Uroms = 10 kv
Isclaticnegleichspannung Ug - 10 v
Betriebatemperaturbereich 1-': =40 85 % i)
Lagerungstenpersturbereich "’itg =50 50 %
N Der Durchlalstrom I; ist so su withlen, daf sich der angegebens Kollektor=Emitterstrom IGHE} gin=-
stellt. -
2) 1, bet oA 525 %  siehe BLld 4

) Lo Dot %>25°C  atene Bi1d 4
w2 = 1:2; sbweichende Tastverhiltnisse

tp = 50 Juas

nach Vereinbarung swischen Hersteller und Anwsnder

4) 0
Pige Dot ¢ > 25 %

5)
TGL 20 618702
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siehe Bild 3

Bild 2: Definition der Schaltzeiten
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Kriechstrecke nach TGL 16 559 innerhalb 1 min; bei sbweichender Besugsetmosphlire Korrektur nach

Bild 3: Abhlingigkelt der max. zulissigen

Verlustleistung ven der Um-
getungstemperatur

Bild 4: Abhingigkeit des max. sulidssigen Durchlab-
gleichetromes und des max. zullissigen
periodischen SpitzendurchlaBstromes von der
Umgetbungetenperatur
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Bild 5: Impulsbelastungsdisgramm fir den Spitsenastrom der
Bingangsdiocde und der Umgebungstemperatur 15; =25 %
Farameter: *'m= ip
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l Bild &: Mittlerer Durchlefstrom der Eingangsdiode in
] L] ' ] & [} '] Abhiingigkeit von der Durchlafapannung
YT,

Anderungen vorbehalten!
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